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摘要(译)

本发明涉及一种薄膜晶体管和一种液晶显示器。为了在不增加驱动电路
尺寸的情况下使得TFT的电荷迁移率一致，将栅极电极形成为包括沿垂
直于晶粒生长方向延伸的至少一部分。根据本发明的薄膜晶体管包括一
半导体图案，半导体图案包括含有在绝缘衬底上生长的晶粒的多晶硅薄
膜。该半导体图案包括一沟道区以及关于该沟道区相对设置的源区和漏
区。一栅极绝缘层覆盖半导体图案。在栅极绝缘层上，形成一包括沿着
与晶粒生长方向交叉的方向延伸并与沟道区相重叠的至少一部分的栅极
电极。在根据本发明的液晶显示器中，形成数据驱动电路的多个薄膜晶
体管包括通过顺序横向固化形成的多晶硅薄膜，各薄膜晶体管的栅极电
极的至少一部分沿横跨晶粒生长方向的方向延伸，而且，所述多个薄膜
晶体管中至少一个的栅极电极具有不同于其它薄膜晶体管的图案。
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